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Cilj predmeta je da studente upozna sa osnovnim osobinama i procesima u
poluprovodni¢kim materijalima.
Ishodi u€enja:
1. Poznaje i razumije pojave u fizici u poluprovodnickim materijalima
2. Samostalno primjenjuje ste€ena znanja pri rieSavanju zadataka
2. Posjeduje informacije o primjeni poluprovodnickih materijala

Cilji i ocekivani
ishodi u€enja

Sadrzaj predmeta

Uvod; cilj i sadrzaj kursa, literatura, znacaj poluprovodni¢kih materijala. Difuzija i zanoSenje
neravnoteznih nosilaca; Jednacina kontinuiteta; Difuziona jednacina, Einsteinova relacija. Difuzija i
vodljivost u ekstrinsiCnim materijalima; Skoro intrinsi¢ni materijali. RasprSenje elektrona i Supljina;
Promjene stanja; Mehanizmi rasprSenja. RasprSenje na vibracijama reSetke; Fononi; Vrijeme
relaksacije. Rasprsenje na neutralnim i jonizovanim primjesama. RasprSenje na defektima.Procesi
generacije i rekombinacije; Radijaciona rekombinacija; Augerova rekombinacija.Rekombinacija uz
pomo¢ stupica i lokaliziranih centara. PovrSinska rekombinacija. Opticke pojave u poluprovodnicima,
optitke konstante poluprovodnika. Apsorpcija od strane slobodnih nosilaca, reSetke, primjesa i
defekata, eksitona. Fotovodljivost. Kontaktne pojave u poluprovodnicima; Debyeva duzina, Izlazni rad,
Kontakni napon. Amorfni poluprovodnici i te€ni kristali.

Optereéenje studenta (sati) Provjera znanja i ocjenjivanje
Predavanja i viezbe 60 Nacin vrednovanja Bodovi
Priprema ispita 50 Parcijalni ispit 40
Pisani radovi 40 Seminarski rad 40
Ostalo Zavrsni ispit 20
Ukupno 150

Ukupno 100
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